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一种微发光二极管阵列基板、显示面板及电

子装置

(57)摘要

本实用新型公开一种微发光二极管阵列基

板、显示面板及电子装置，包括：多个导电块、导

电条与多个微发光二极管，每一个导电块具有第

一电极连接点，导电条具有多个第二电极连接

点，第一电极连接点与第二电极连接点位于同一

平面高度，每一个微发光二极管的一端电性连接

于对应的导电块的第一电极连接点，另一端电性

连接于导电条的第二电极连接点。如此进行多个

微发光二极管的邦定制程时，多个微发光二极管

的第一电极与第二电极邦定于多个导电块与导

电条所组成的电极连接面上，多个微发光二极管

可平稳置放于电极连接面，如此更容易进行邦定

制程。多个微发光二极管邦定完成后，其不易产

生歪斜、翘曲等邦定不稳固的情况发生，也更有

利于后续的相关制程。
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1.一种微发光二极管阵列基板，其特征在于，包括：多个导电块、导电条与多个微发光

二极管，每一个所述导电块具有第一电极连接点，所述导电条具有多个第二电极连接点，所

述第一电极连接点与所述第二电极连接点位于同一平面高度，每一个所述微发光二极管的

一端电性连接于对应的导电块的第一电极连接点，另一端电性连接于所述导电条的所述第

二电极连接点。

2.如权利要求1所述的微发光二极管阵列基板，其特征在于，所述多个导电块与所述导

电条为氧化铟锡或银。

3.如权利要求1所述的微发光二极管阵列基板，其特征在于，还包括基板、驱动电路层

与平坦层，所述驱动电路层设置于所述基板，所述驱动电路层具有多个电性连接点，所述平

坦层具有多个穿孔，所述平坦层覆盖所述驱动电路层，所述多个穿孔对应所述多个电性连

接点，所述多个导电块与所述导电条分别设置于所述平坦层，并所述多个导电块对应所述

多个穿孔，每一个所述导电块通过对应的穿孔电性连接于对应的电性连接点。

4.如权利要求3所述的微发光二极管阵列基板，其特征在于，更包括像素界定层，所述

像素界定层设置于所述平坦层，所述像素界定层位于所述多个导电块与所述导电条之间。

5.如权利要求4所述的微发光二极管阵列基板，其特征在于，还包括驱动集成电路与接

地线路，所述驱动集成电路电性连接所述接地线路，所述导电条电性连接所述接地线路。

6.一种显示面板，其特征在于，包括权利要求1-5任一项所述的微发光二极管阵列基

板。

7.如权利要求6所述的显示面板，其特征在于，还包括保护膜，所述保护膜覆盖于所述

多个微发光二极管。

8.一种电子装置，其特征在于，包括权利要求6-7任一项所述的显示面板。
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一种微发光二极管阵列基板、显示面板及电子装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及显示技术领域，尤其涉及一种微发光二极管阵列基板、显示面板

及电子装置。

背景技术

[0002] 发光二极管(即LED)技术发展日新月异，从最初的固态照明电源到现在的发光二

极体显示屏，发光二极体的自发光、小尺寸、高亮度、长寿命、低功耗与快响应都为发光二极

管的更广泛应用提供坚实的基础。但是，发展到如今发光二极管显示屏的像素尺寸都很大，

图像显示的细腻程度差强人意。随着技术的不断发展，新型的显示技术微发光二极管(即

Micro-LED)应运而生。

[0003] 微发光二极管通过在一个芯片上集成高密度微小尺寸的LED阵列来实现发光二极

管的薄膜化、微小化和矩阵化，其像素点距离从毫米级降低至微米级别，每一个像素都能单

独发光，并且具备功耗低(耗电量仅为LCD的十分之一)、亮度高、具备超高分辨率和色彩饱

和度(接近OLED且没有色衰缺点)，并反应速度更快，寿命更长、效率更高的优势。

[0004] 现今有关于微发光二极管的技术来说，微发光二极管由于结构更微小，所以结构

整体强度弱，结构容易不稳固，微发光二极管的邦定制程相当不方便且也不容易，故，有关

于微发光二极管邦定制程的技术会影响整体结构的稳固性。

实用新型内容

[0005] 有鉴于此，本实用新型所要解决的技术问题为无法通过现有技术解决。现有的发

光二极管的邦定技术大多取决于各家制程的精密程度，若技术不纯熟的邦定技术会严重影

响微发光二极管结构的稳固性，而导致微发光二极管容易产生歪斜或翘曲等情况发生，进

而导致整体结构不稳固，如此会一并影响到后续产品的制成(如显示面板等)。

[0006] 为了解决上述问题，本实用新型提供一种微发光二极管阵列基板，包括：多个导电

块、导电条与多个微发光二极管，每一个导电块具有第一电极连接点，导电条具有多个第二

电极连接点，第一电极连接点与第二电极连接点位于同一平面高度，每一个微发光二极管

的一端电性连接于对应的导电块的第一电极连接点，另一端电性连接于导电条的第二电极

连接点。

[0007] 根据本实用新型的一实施方式，上述的多个导电块与导电条为氧化铟锡或银。

[0008] 根据本实用新型的一实施方式，上述的更包括基板、驱动电路层与平坦层，驱动电

路层设置于基板，驱动电路层具有多个电性连接点，平坦层具有多个穿孔，平坦层覆盖驱动

电路层，多个穿孔对应多个电性连接点，多个导电块与导电条分别设置于平坦层，并多个导

电块对应多个穿孔，每一个导电块通过对应的穿孔电性连接于对应的电性连接点。

[0009] 根据本实用新型的一实施方式，上述的还包括像素界定层，像素界定层设置于平

坦层，像素界定层位于多个导电块与导电条之间。

[0010] 根据本实用新型的一实施方式，上述的更包括驱动集成电路与接地线路，驱动集
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成电路电性连接接地线路，导电条电性连接接地线路。

[0011] 本实用新型提供一种显示面板，包括前述的微发光二极管阵列基板。根据本实用

新型的一实施方式，上述的更包括保护膜，保护膜覆盖于多个微发光二极管。

[0012] 本实用新型另外提供一种电子装置，其包括前述的显示面板。

[0013] 本实用新型对微发光二极管阵列基板的结构改良，其有利于微发光二极管的邦定

制程，多个微发光二极管于邦定的制程中可平稳放置于导电结构上，可方便微发光二极管

更容易进行邦定制程之外，也能够使微发光二极管邦定后的结构更加稳固，而且于邦定完

成后的微发光二极管也不会产生翘曲或变形的情况，如此也有利于微发光二极管后续产品

的制程。

附图说明

[0014] 此处所说明的附图用来提供对本实用新型的进一步理解，构成本实用新型的一部

分，本实用新型的示意性实施方式及其说明用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型

的不当限定。在附图中：

[0015] 图1其为本实用新型的微发光二极管邦定前的微发光二极管结构示意图。

[0016] 图2其为图1的AA’线的剖视图。

[0017] 图3其为图1的BB’线的剖视图。

[0018] 图4其为本实用新型的微发光二极管结构的示意图。

[0019] 图5其为图4的CC’线的剖视图。

[0020] 图6其为图4的DD’线的剖视图。

具体实施方式

[0021] 以下将以图式揭露本实用新型的多个实施方式，为明确说明起见，许多实务上的

细节将在以下叙述中一并说明。然而，应了解到，这些实务上的细节不应用以限制本实用新

型。也就是说，在本实用新型的部分实施方式中，这些实务上的细节是非必要的。此外，为简

化图式起见，一些习知惯用的结构与组件在图式中将以简单的示意的方式绘示的。

[0022] 请参阅图1到图3，其为本实用新型的微发光二极管邦定前的微发光二极管阵列基

板示意图、图1的AA’线的剖视图与图1的BB’线的剖视图。如图所示，本实施方式提供一种微

发光二极管阵列基板1，其针对于邦定微发光二极管的导电结构进行设计，使微发光二极管

的导电结构有利于微发光二极管进行邦定的制程。于本实施方式中，将微发光二极管的导

电结构进行图案化设计，微发光二极管阵列基板1包括：多个导电块11与导电条13，其分别

作为第一电极与第二电极的导电体。

[0023] 承上所述，每一个导电块11具有第一电极连接点110,即第一电极连接点110与导

电块11为一对一的配置方式。导电条13具有多个第二电极连接点130，即第二电极连接点

130与导电条13为多对一，导电条13将多个第二电极连接点130电性串接在一起，其中导电

条13也可作网状设计。第一电极连接点110与第二电极连接点130位于同一平面高度。其中

多个导电块11与导电条13的材质为氧化铟锡或银。

[0024] 需要说明的是，第一电极和第二电极可以分别为阳极和阴极。具体的，第一电极可

以为阳极，相应的第二电极为阴极，此时导电块具有阳极连接点，导电条具有多个阴极连接
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点；或者第一电极可以为阴极，相应的第二电极为阳极，此时导电块具有阴极连接点，导电

条具有多个阳极连接点。

[0025] 请参阅图2，于本实施方式中，微发光二极管阵列基板1更包括基板15、驱动电路层

17与平坦层19。驱动电路层17设置于基板15。驱动电路层17具有多个电性连接点171，平坦

层19具有多个穿孔190，平坦层19覆盖驱动电路层17，多个穿孔190对应多个电性连接点

171，即一个穿孔190对应一个电性连接点171。其中平坦层19作为使驱动电路层17的表面平

坦化的功能，使设置于平坦层19上的电性组件位于同一平面高度。平坦层19也可作为驱动

电路层17的多个电性连接点171之间的绝缘功能，以确实隔绝多个电性连接点171间的电性

导接。

[0026] 再者，多个导电块11与导电条13分别设置于平坦层19，多个导电块11与导电条13

位于同一平面高度。多个导电块11对应多个穿孔190，即一个导电块11对应一个穿孔190。每

一个导电块11通过对应的穿孔190电性连接于对应的电性连接点171。换言之，每一个导电

块11的一部分会设置于穿孔190，并部分的导电块11会连接于电性连接点171，如此每一个

导电块11分别电性连接于驱动电路层17。另外，微发光二极管结构1更包括像素界定层21，

像素界定层21设置于平坦层15，像素界定层21位于多个导电块11与所述导电条13之间。其

中多个导电块11与导电条13皆为独立的个体，彼此之间不互相接触，像素界定层21作为多

个导电块11与导电条13的分界结构，且像素界定层21也可保护多个导电块11与导电条13的

侧边，并且防止氧化。

[0027] 请参阅图1与图3，于本实施方式中，微发光二极管阵列基板1更包括驱动集成电路

23与接地线路25，驱动集成电路23电性连接接地线路25，导电条13电性连接接地线路25，驱

动集成电路23提供信号给第二电极连接点130。其中本实施方式的接地线路25位于多个第

二电极连接点130的两侧，并且走线于驱动电路层17上，而导电条13的两端分别电性连接两

侧的接地线路25，如此作为接地使用。本实施方式不限制接地线路25的走线位置，接地线路

也可走线于平坦层19或像素界定层21，其需导电条13的两端电性连接于接地线路即可，故，

接地线路25的走线方式可依据使用者的需求进行适当的调整。

[0028] 请参阅图4到图6，其为本实用新型的微发光二极管阵列基板的示意图、图4的CC’

线的剖视图与图4的DD’线的剖视图。如图所示，于本实施方式是说明微发光二极管进行邦

定后的结构，即作为显示面板的微发光二极管阵列基板。显示面板更包括前段所述的微发

光二极管的邦定前结构与多个微发光二极管27，其中微发光二极管27能发出红光、绿光或

蓝光(即RGB)的三原色。每一个微发光二极管27的一端电性连接于对应的导电块11的第一

电极连接点110，其另一端电性连接于导电条13的第二电极连接点131。其中导电块11的第

一电极连接点110与导电条13的第二电极连接点13位于同一平面，而每一微发光二极管27

可以很平稳的置放于对应的导电块11与导电条13上，再进一步将微发光二极管27邦定于对

应的导电块11与导电条13上，如此微发光二极管27的结构稳固，结构强度高，不易产生歪斜

或翘曲等情况，如此有利于微发光二极管27的后续相关制程。另外，显示面板更包括保护膜

29，保护膜29覆盖于多个微发光二极管27，保护膜29可作为微发光二极管27的结构保护以

及作为微发光二极管出光的防眩功能。另外，于本实施方式的具有微发光二极管阵列基板1

的显示面板也可以作为电子装置的显示面板进行使用。

[0029] 综上所述，本实施方式提供一种微发光二极管阵列基板、显示面板与电子装置，其
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包括多个导电块、导电条与多个微发光二极管。每一个导电块的顶面具有第一电极连接点，

导电条的顶面则具有多个第二电极连接点。第一电极连接点与第二电极连接点位于相同的

平面高度，每一个微发光二极管的一端电性连接于对应的导电块的第一电极连接点，另一

端电性连接于导电条的第二电极连接点。如此于后续进行多个微发光二极管的邦定制程

时，多个微发光二极管是平稳的放置于导电块与导电条的顶面进行邦定，能更加容易的进

行微发光二极管的邦定制程，也能够使微发光二极管邦定后的结构更加稳固，而且于邦定

完成后的微发光二极管也不会产生翘曲或变形的情况，如此也有利于微发光二极管后续产

品的制程。

[0030] 上述说明示出并描述了本实用新型的若干优选实施方式，但如前所述，应当理解

本实用新型并非局限于本文所披露的形式，不应看作是对其他实施方式的排除，而可用于

各种其他组合、修改和环境，并能够在本文所述实用新型构想范围内，通过上述教导或相关

领域的技术或知识进行改动。而本领域人员所进行的改动和变化不脱离本实用新型的精神

和范围，则都应在本实用新型所附权利要求的保护范围内。
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图1
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图2
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图3
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图4
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图5
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图6
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摘要(译)

本实用新型公开一种微发光二极管阵列基板、显示面板及电子装置，包
括：多个导电块、导电条与多个微发光二极管，每一个导电块具有第一
电极连接点，导电条具有多个第二电极连接点，第一电极连接点与第二
电极连接点位于同一平面高度，每一个微发光二极管的一端电性连接于
对应的导电块的第一电极连接点，另一端电性连接于导电条的第二电极
连接点。如此进行多个微发光二极管的邦定制程时，多个微发光二极管
的第一电极与第二电极邦定于多个导电块与导电条所组成的电极连接面
上，多个微发光二极管可平稳置放于电极连接面，如此更容易进行邦定
制程。多个微发光二极管邦定完成后，其不易产生歪斜、翘曲等邦定不
稳固的情况发生，也更有利于后续的相关制程。
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